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Si, comme cela est indique ci-dessus, la presente opinion ecrite est consideree comme I'opinion ecrite de 
{'administration chargee de I'examen preliminaire international, le deposant est invite a soumettre a I'administration 
chargee de I'examen preliminaire international une reponse ecrite, avec le cas echeant des modifications, avant 
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Cadre n° 1 Base de I'opinion 



1 . En ce qui concerne la langue, la presente opinion a 6t6 6tablie sur la base de la demande internationale dans 
la langue dans laquelle elle a 6t6 d6pos6e, sauf indication contraire donn6e sous ce point. 



□ La pr6sente opinion a 6t6 6tablie sur Ta base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande 

internationale a 6t6 d6pos6e dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins 
de la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1.b)). 

2. En ce qui concerne la ou les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulgu6es dans ia demande 
internationale, le cas ech6ant, la recherche internationale a 6t6 effectu6e sur la base des e!6ments suivants : 

a. Nature de T6l6ment : 

□ un listage de la ou des sequences 

□ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des sequences 

b. Type de support : 

□ sur papier sous forme 6crite 

□ sur support §lectronique sous forme dGchiffrable par ordinateur 

c. Moment du d6pot ou de la remise : 

□ contenu(s) dans la demande internationale telle que d6pos6e 

□ d6pos6(s) avec la demande internationale, sous forme d§chiffrable par ordinateur 

□ remis ulterieurement a la pr6sente administration aux fins de la recherche 



3. □ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des sequences ou d'un ou plusieurs 

tableaux y relatifs a 6t6 d6pos6e, les declarations requises selon lesquelles les informations fournies 
ulterieurement ou au titre de copies suppldmentaires sont identiques k celles initialement fournies et ne 
vont pas au-del& de la divulgation faite dans la demande internationale telle que d£pos6e initialement, 
selon le cas, ont 6te remises. 

4. Commentaires compl6mentaires : 
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Cadre n° V Declaration motivee selon la regie 43i>/s.1(a)(i) quant a la nouveaute, I'activite inventive et 
la possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 
Nouveaut6 

Activity inventive 

Possibility d'application industrielle 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Cadre n° VIII Observations relatives a la demande internationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins et 
de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 

voir feuille separee 



Oui : Revendications 

Non : Revendications 

Oui : Revendications 

Non : Revendications 

Oui : Revendications 

Non : Revendications 



1 -8,1 2-1 8,20-22,24-30,32 

9-11,19,23,31,33 
1-33 
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Concernant le point V. 



Demande Internationale n° 
PCT/FR2004/002779 



1) II est fait reference aux documents suteants: 

D1 : WO 00/63965 A (SILICON GENESIS CORPORATION; KANG, SIEN, G; MALIK, IGOR, 

J) 26 octobre 2000 (2000-10-26) 
D2 : US 2003/077885 A1 (ASPAR BERNARD ET AL) 24 avril 2003 (2003-04-24) 
D3: AGARWAL A ET AL: "EFFICIENT PRODUCTION OF SILICON-ON-INSULATOR FILMS 

BY CO- IMPLANTATION OF HE+ WITH H+" APPLIED PHYSICS LETTERS, 

AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, 

2) REVENDICATION INDEPENDANTE 1 

2.1 ) La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I'Article 33(1 ) 
PCT, I'objet de la revendication 1 n'etant pas conforme au critere de nouveaute 
defini par I'Article 33(2) PCT. 

Le document D1 qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche de I'objet 
de la revendication 1 decrit (les references entre parentheses s'appliquent a ce document): 
une methode de transfer! d'une couche fine selon laquelle, 

* on prepare un substrat source (Fig 12 et page 19, ligne 27-page 20, ligne 6) 

* on implante dans ce substrat source une premiere espece d'ions ou de gaz dans une 
premiere dose a une profondeur donnee par rapport a une face de ce substrat-source, cette 
premiere espece etant apte a generer des defauts et la second espece etant apte a occuper 
ces defauts,(Fig 6 et 12 et page 20, ligne 7-page 20, ligne 28). 

* on applique un raidisseur en contact avec le substrat source (page 20, ligne 29-page 22, 
ligne 3 et Fig 13 et 14) 

* on applique un traitement thermique a ce substrat-source, a une temperature donnee 
pendant un temps donne, en sorte de creer, sensiblement a la profondeur donnee, une zone 
enterree fragilisee, sans initier le detachement thermique de la couche fine, (page 24, ligne 
16-29) 

* on applique une impulsion d'energie a ce substrat-source en sorte de provoquer le 
detachement auto-entretenu d'une couche fine delimitee entre la face et la couche enterree 
fragilisee, vis-a-vis du reste du substrat-source (page 22, ligne 13-page 23, ligne 20) 
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2.3) De plus il est mentionne a I'appliquant que l'objet de la revendication independante 1 
n'est pas conforme au critere de nouveaute defini par Tarticle 33(2) PCT au regard de D2 
(page 5, paragraphe [0058-64], page 4-paragraphe [0055] et page 6-paragraphe [0081- 
0083]). 

3) Les revendications 2-8 ne contiennent pas de caracteristiques qui, combinees avec 
les caracteristiques d'une quelconque revendication a laquelle elles se referent, satisfont aux 
exigences du PCT en matiere de nouveaute (article 33 2) PCT) (D1 , page 1 5, ligne 22-page 
17, Iigne7et Fig 9-11) 

4) Les revendications 9-1 1 ne contiennent pas de caracteristiques qui, combinees avec les 
caracteristiques d'une quelconque revendication a laquelle elles se referent, satisfont aux 
exigences du PCT en matiere d' activite inventive telle que definie par I'article 33(3) PCT. En 
effet, ces dites caracteristiques techniques sont evidentes. 

5) L'objet de la revendication 12 n'est pas nouveau (D1 , page 24, ligne 23-29) 

6) L'objet des revendications 13-16, 32 n'est pas nouveau (D1, page 20, ligne 29-page 
21, ligne 3). 

7) L'objet des revendications 1 7-18 et 20-22 n'est pas nouveau (D1 , page 20, ligne 7- 
ligne 28). 

8) Les revendications 19 et 23 ne satisfont aux exigences du PCT en matiere d' activite 
inventive telle que definie par ('article 33(3) PCT. En effet, les parametres d'implantation tel 
que la concentration sont connus de I'homme du metier. 

9) L'objet des revendications 24-28 n'est pas nouveau (D1, page 20, ligne 29-page 21, 
ligne 3). 

10) L'objet des revendications 29-30 n'est pas nouveau (D1 , page 23, ligne 21-27). 

11) La revendication 31 ne satisfait pas aux exigences du PCT en matiere d' activite 
inventive telle que definie par I'article 33(3) PCT. En effet, les parametres concernant le 
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traitement thermique tel que sa duree sont evident pour Thomme du metier. 

1 2) La revendication 33 ne satisfait pas aux exigences du PCT en matiere d' activite 
inventive telle que definie par Particle 33(3) PCT. Le choix du materiau isolant comme etant 
du LiNb03 et Lita03 est seulement une des possibilites que la personne du metier pourrait 
choisir, selon le cas d'espece, parmi plusieurs possibilites evidentes, sans qu'une activite 
inventive soit impliquee. 

Concernant le point VIII. 

La demande ne remplit pas les conditions enoncees a Particle 6 PCT, la revendication 32 
n'etant pas claire. En effet, il est impossible de savoir a quelle revendication elle fait reference. 
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